WROCLEAWSKA SZKOtA DOKTORSKA
INSTYTUTOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Okolna 2, 50-422 Wroctaw wsdipan.intibs.pl, e-mail: wsdipan@intibs.pl

Ogtoszenie rekrutacji specjalnej do Wroctawskiej Szkoty Doktorskiej
Instytutow Polskiej Akademii Nauk w Oddziale Spektroskopii
Optycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN
dla Doktoranta (asystenta, PhD 6) w projekcie badawczym FunctiGlass

Instytucja: Wroctawska Szkota Doktorska Instytutow Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego
Polskiej Akademii Nauk
Miasto: Wroctaw
Stanowisko: Doktorant — asystent w projekcie badawczym MSCA-DN—FunctiGlass
Dyscyplina: nauki chemiczne/nauki fizyczne
Data ogtoszenia: 07.08.2025 r.
Termin sktadania dokumentow: 04.09.2025 r.
Termin rozméw kwalifikacyjnych: 12-19.09.2025 r.
Data rozstrzygniecia konkursu: Wyniki rekrutacji zostang podane do 7 dni po zakorczeniu
rozmow kwalifikacyjnych.
Planowana data rozpoczecia ksztatcenia i udziatu w projekcie: 01.10.2025r.

Link do strony WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

Link do strony INTiBS PAN: http://www.intibs.pl

Temat projektu doktorskiego: Irradiation effect in Ce3* doped phosphate and silicate glasses

Stowa kluczowe: szkto, fotonika, czujniki optyczne, promieniowane

Wroctawska Szkota Doktorska Instytutéw Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogtasza
rekrutacje specjalng dla doktoranta — asystenta w projekcie badawczym MSCA — Doctoral
Networks FunctiGlass pt. Structured functional glasses for lasing, sensing and health
applications, realizowanym na zlecenie European Research Executive Agency (grant
Nr 101169415) w Oddziale Spektroskopii Optycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badan

Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wroctawiu. Doktorat prowadzony bedzie


http://wsdipan.intibs.pl/
http://www.intibs.pl/

we wspotpracy z Université Cote d'Azur we Francji na zasadzie przyznania podwdjnego

dyplomu.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji i Aneksem nr 1/2024
wprowadzajgcym zmiany do Zasad Rekrutacji do Wroctawskiej Szkoty Doktorskiej Instytutow
Polskiej Akademii Nauk opublikowanymi pod linkiem:

https://www.intibs.pl/images/Szkola doktorska/Rok 2024 2025/Zasady Rekrutacji WSD %

20IPAN 2024 tekst jednolity.pdf

Wymagania

Kandydaci

e zgodnie z zasadg mobilnosci MSCA nie mogg mieszkac ani prowadzi¢ gtdéwnej dziatalnosci
(praca, studia itp.) w kraju beneficjenta rekrutujgcego (Polska) przez okres dtuzszy niz 12
miesiecy w ciggu 36 miesiecy bezposrednio poprzedzajgcych date rekrutacji;

e nie mogg posiadac stopnia doktora w dniu rekrutacji;

e powinni posiada¢ wiedze z zakresu materiatoznawstwa, technik spektroskopowych,
otrzymywania i charakteryzacji materiatéw nieorganicznych; doswiadczenie w pracy w
laboratorium chemicznym;

e powinni posiada¢ dyplom magisterski z chemii, fizyki, inzynierii materiatowej lub
pokrewnych dyscyplin;

e Kandydaci na studia muszg posiadac tytut magistra, wazny w Polsce (dyplom musi by¢
uznawany w Polsce nie tylko dla celéw kontynuacji edukacji, ale rowniez dla uprawnien
wynikajgcych z posiadania tytutu zawodowego magistra).

e muszg zgtosi¢ swojg kandydature i zostac¢ uprzednio zakwalifikowani przez komisje
rekrutacyjng projektu FunctiGlass; aplikacje nalezy wysytaé do 25 sierpnia 2025 r. na

adres recruit@functiglass.eu oraz otrzymac i przedtozy¢ list polecajgcy od Koordynatora

Projektu (Wilfried Blanc, contact@functiglass.eu); informacje na stronie

https://functiglass.eu.

Podanie powinno zawiera¢ nastepujacy wypetniony formularz zgtoszeniowy (dostepny

na stronie internetowej Szkoty https://www.intibs.pl/dla-studentow/zasady-rekrutacji.html )

oraz przedstawione w jezyku polskim lub angielskim:


https://www.intibs.pl/images/Szkola_doktorska/Rok_2024_2025/Zasady_Rekrutacji_WSD_%20IPAN_2024_tekst_jednolity.pdf
https://www.intibs.pl/images/Szkola_doktorska/Rok_2024_2025/Zasady_Rekrutacji_WSD_%20IPAN_2024_tekst_jednolity.pdf
mailto:recruit@functiglass.eu
https://www.intibs.pl/images/Szkola_doktorska/Dokumenty/application_form_22_04_2024.docx
https://www.intibs.pl/dla-studentow/zasady-rekrutacji.html

dyplomy: swiadectwo dojrzatosci lub ukonczenia szkoty sredniej Il stopnia, ukoriczenia
studiow licencjackich (inzynierskich) i magisterskich (jesli ten ostatni zostat juz
wydany) z chemii, fizyki, inzynierii materiatowej lub kierunkéw pokrewnych, przy
czym dyplom magisterski (lub réwnowazny) wydany poza Unig Europejskg musi by¢
zalegalizowany, zgodnie z ust. 9 Zasad Rekrutacji *.

Dostarczenie tego dyplomu lub zaswiadczenia z uczelni o uzyskaniu stopnia magistra
lub rownowaznego przed ztozeniem slubowania (rozpoczeciem ksztatcenia),

[w przypadku kandydatéw o wyjgtkowych osiggnieciach naukowych i niespetniajgcych
tego warunku: (1) odpis dyplomu ukoniczenia studiow pierwszego stopnia lub
trzeciego roku jednolitych studidow magisterskich oraz (2) wniosek do Rady Szkoty

o dopuszczenie do rekrutacji zawierajgcy opis udokumentowanego osiggniecia
naukowego o najwyzszej jakoscil;

odpis (kopie) catego indeksu studiéw pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych
studiow magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z catych studiéw, albo
potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiow, wraz

z obliczong $rednig ze studidw, przy czym suplement do dyplomu magisterskiego (lub
rownowaznego) wydany poza Unig Europejskg musi by¢ zalegalizowany, zgodnie z ust.

9 Zasad Rekrutacji *;

* W przypadku osob, ktdre tytut zawodowy magistra (lub réownowazny) uzyskaty na uczelni

spoza Unii Europejskiej dodatkowo wymagana jest legalizacja dokumentdéw (dyplomu i

suplementu) poswiadczajgcych uzyskanie tego tytufu (w zaleznosci od kraju jest to apostille

lub poswiadczenie wydane przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej)

poswiadczenie znajomosci jezyka angielskiego na poziomie B2 lub wyzszym w postaci
certyfikatu lub informacji w suplemencie do dyplomu, ze zaliczony w toku studiow
lektorat z jezyka angielskiego byt na wymaganym poziomie; poswiadczenie nie jest
wymagane od obywateli krajow, w ktorych jezyk angielski jest jezykiem urzedowym,
albo jezyk angielski byt jezykiem wyktadowym w czasie realizacji programu studiow
(licencjackich, magisterskich lub jednolitych);

Cv;

list motywacyjny ze wskazaniem tematu pracy doktorskiej realizowanego w ramach
projektu badawczego (Irradiation effect in Ce** doped phosphate and silicate glasses);

list referencyjny od Koordynatora Projektu FunctiGlass;



e dodatkowe dokumenty swiadczace o predyspozycjach kandydata do pracy naukowe;j
(wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, liste ukonczonych kurséw i studiow
podyplomowych, uzyskane certyfikaty, aktywnos¢ w kotach naukowych, dziatalnos¢
popularyzujgca nauke itp.).

Opis zadan

W ramach projektu kandydat bedzie: (i) wytwarzat Swiattowodowe czujniki ze szkiet
fosforanowych i krzemianowych domieszkowanych jonami Ce(lll); (ii) analizowat wptyw
napromieniowania na wiasciwosci spektroskopowe szkta; (iii) projektowat czujniki
Swiattowodowe; (iv) identyfikowat zastosowania otrzymywanych swiattowoddéw w medycynie
(np. w diagnostyce onkologicznej). Celem projektu jest wykazanie, ze opracowane

Swiattowody majg potencjat w wykrywaniu promieniowania rentgenowskiego i protondw.

Wynagrodzenie

Doktorant zamiast stypendium otrzymywat bedzie wynagrodzenie przez maksymalnie 4 lata
w miesiecznej wysokosci ok. 1900 EUR brutto. Wynagrodzenie bedzie wyptacane

po odliczeniu wszystkich kosztow pracownika, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Student otrzyma rowniez dodatek mobilnosciowy oraz dodatek rodzinny (w zaleznosci

od sytuacji rodzinnej) w wysokosci odpowiednio do 600 € i 495 € miesiecznie.

Przystgpienie do konkursu

Kandydaci chcacy przystgpi¢ do konkursu powinni ztozy¢ wszystkie dokumenty okreslone
w Zasadach Rekrutacji do Wroctawskiej Szkoty Doktorskiej Instytutéw Polskiej Akademii Nauk
https://www.intibs.pl/images/Szkola doktorska/Rok 2024 2025/Zasady Rekrutacji WSD %

20IPAN 2024 tekst jednolity.pdfi niniejszym ogtoszeniu.

Podania kandydatéw o przyjecie do Szkoty nalezy sktada¢ w terminie do 04.09.2025 r.

= elektronicznie na adres wsdipan@intibs.pl (preferowany sposdb sktadania wniosku),
przy czym oryginaty dokumentéw ksztatcenia nalezy dostarczy¢ przed rozpoczeciem
ksztatcenia (niedopetnienie tego wymogu bedzie skutkowato skresleniem z listy

doktorantow),


https://www.intibs.pl/images/Szkola_doktorska/Rok_2024_2025/Zasady_Rekrutacji_WSD_%20IPAN_2024_tekst_jednolity.pdf
https://www.intibs.pl/images/Szkola_doktorska/Rok_2024_2025/Zasady_Rekrutacji_WSD_%20IPAN_2024_tekst_jednolity.pdf

= osobiscie w Sekretariacie Szkoty w Instytucie Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych

PAN przy ul. Okdlnej 2 we Wroctawiu, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Opis projektu badawczego i pracy doktorskiej

Stanowisko oferowane jest w ramach miedzynarodowego projektu FunctiGlass
(https://functiglass.eu). Gtdwnym celem tego projektu jest dostarczenie zaawansowanych
technologicznie materiatéw dla trzech sektorow: zrédetf Swiatta, czujnikdw i biomateriatow.
FunctiGlass koordynowany przez CNRS we Francji to unikalny interdyscyplinarny program
badawczo-szkoleniowy, oferujgcy mozliwosc uzyskania podwdjnego stopnia doktora w
ramach projektéw Horizon Europe's Doctoral Networks (Marie-Sktodowska Curie Actions,
projekt Nr 101169415). W dziataniach projektu przeszkolonych zostanie 11 doktorantéw,
ktérzy wezma udziat we wspdlnym programie szkoleniowym opartym na Scistej wspotpracy
miedzy $rodowiskiem akademickim a przemystem. Program zapewni stazystom kontakt z 11
Srodowiskami akademickimi (uczelnie i instytuty badawcze) oraz 9 Srodowiskami
pozaakademickimi (przemyst i MSP) reprezentujgcymi 9 krajéw (Francja, Finlandia, Niemcy,
Wtochy, Polska, Szwecja, Kazachstan, Belgia, Czechy). Kazdy doktorant bedzie objety opieka
dwoch promotoréw z réznych krajow (badania beda prowadzone w dwdch instytucjach w obu
krajach) oraz jednego mentora (partnera przemystowego), co zapewni miedzysektorowg
wymiane wiedzy i nabycie umiejetnosci transferowalnych, ze szczegélnym uwzglednieniem
przedsiebiorczosci i innowacji. Dzieki wielowymiarowemu szkoleniu w ramach programu
FunctiGlass, 11 doktorantéw osiggnie sukces w gospodarce przysztosci, nabywajac
wielowymiarowg perspektywe i sposdb myslenia, ktére pozwolg im stac sie przysztymi
liderami w dziedzinie nauki o szkle, w szczegdlnosci w zakresie materiatow
nano/mikrostrukturalnych na bazie szkta. Wprowadzenie do zagadnienia badawczego
projektu doktorskiego: Promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma (ktore sg
silnie jonizujace) sg wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki, takich jak leczenie
nowotwordw, analiza pierwiastkowa, usuwanie odpaddw czy rolnictwo. Bezposrednia
ekspozycja na tego typu promieniowanie moze powodowac problemy zdrowotne, takie jak
nowotwory, podraznienia, a w niektérych przypadkach moze prowadzi¢ do $mierci. Aby
zmniejszy¢ szkody spowodowane ekspozycjg na te rodzaje promieniowania, naukowcy
uzyskali juz obiecujgce wyniki, ktore przemawiajg za stosowaniem nieelastycznych materiatow
ostonowych, takich jak beton, a takze otéw i jego zwigzki. Jednak otéw jest wysoce toksyczny i

dlatego nie nadaje sie do ostaniania ludzi przed promieniowaniem. Aby rozwigza¢ problemy



zdrowotne zwigzane z zastosowaniem betonu i otowiu, poszukiwano innych materiatéw do
zastosowan ostonowych, zwtaszcza w postaci szkiet. Szkta domieszkowane tlenkiem ceru
okazaty sie obiecujgce w zastosowaniach zwigzanych z ochrong przed promieniowaniem.
Oproécz zastosowan w obszarze ochrony przed promieniowaniem, ogromne znaczenie ma
kwantyfikacja promieniowania, zwtaszcza w takich zastosowaniach, jak medycyna
(diagnostyka i leczenie), energetyka jadrowa, badania podstawowe, produkcja przemystowa,
sterylizacja, badania nieniszczgce, przetwodrstwo spozywcze itp. Wtgczenie jonéw Ce3+ do
szkta krzemianowego ma kluczowe znaczenie dla zastosowan czujnikow luminescencyjnych,
zwtaszcza w przypadku czujnikéw swiattowodowych, ktérych produkcja opiera sie na procesie
MCVD. W zakresie dozymetrii promieniowania jonizujgcego czujniki $wiattowodowe cieszg sie
ogromnym zainteresowaniem ze wzgledu na swoje niewielkie rozmiary, naturalng odpornosé
na zaktocenia elektromagnetyczne, elastycznosé i mozliwos¢ zdalnego odczytu. Oferujg one
rowniez wysoka rozdzielczo$¢ przestrzenng pomiaru oraz mozliwos$¢ pracy w niebezpiecznych,

waskich i ograniczonych srodowiskach.

Dodatkowe informacje

Jednostka rekrutujgca: INTiBS PAN

Promotor: dr hab. Anna tukowiak, prof. INTiBS

Jednostka Partnerska: Université Cote d'Azur, Institut de Physique de Nice, Nicea, Francja
Drugi promotor: prof. Franck Mady

Partner przemystowy: Rosendahl Nextrom Oy, Finlandia

Planowane wyjazdy: Université Céte d'Azur (Francja, ok. 20 miesiecy), 1-3 miesigce w:
Tampere University (Finlandia), Rosendahl Nextrom Oy (Finlandia), and Nazarbayev University

(Kazahstan)

W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierowac do kierownika projektu

Anny tukowiak (email: A.Lukowiak@intibs.pl).

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe sg gromadzone i przetwarzane przez Wroctawska Szkote Instytutow
Polskiej Akademii Nauk we Wroctawiu zgodnie z informacjg o przetwarzaniu danych

osobowych dostepng na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/rodo-1



https://bip.intibs.pl/artykuly/rodo-1

